Mechanik elektronickych z&eni ZZ 1.¢ast

01.01.01

Zapojime-li sério¥ 2 kondenzatory 1 mF a 1 mF, vysledna kapacita bude
A) 0,5 mF

B) 1 mF

Q) 2 mF

(a)

01.01.02

Zapojime-li sériov 2 kondenzatory 1 nF a 10 nF, vysledn& kapacita bud
A) 120 pF

B) 910 pF

C) 11 nF

(b)

01.01.03

Zapojime-li sério¥ 2 kondenzatory 1 nF a 1 mF, vysledna kapacita bude
A) 1nF

B) 1 mF

C) 1 mikro farad
(@)

01.01.04

Ktery z rezistoit neni viadk E12?
A) 33 ohmi

B) 130 ohnii

C) 220 ohnd

(b)

01.01.05

Ktery z rezistol neni viads E12?
A) 27 ohma

B) 42 ohni

C) 56 ohni

(b)

01.01.06

Ktery z rezistoil neni viad E12?
A) 16 ohmi

B) 18 ohnii

C) 33 ohnil

(@)

01.01.07

Ktery z rezistol je viads E12?
A) 140 ohnti
B) 150 ohnti
C) 160 ohnd

(b)

01.01.08

Ktery z rezistoil je viadt E127?
A) 4,7 kiloohmi

B) 4,9 kiloohnt

C) 5,2 kiloohni

(@)

01.01.09
Na SMD rezistoru je napsano 394. Rezistor ma hadnot
A) 395 ohni



B) 39,5 kiloohnt
C) 390 kiloohnfi

()

01.01.10

Na SMD rezistoru je napsano 272. Rezistor ma hadnot
A) 272 ohnit

B) 2700 ohni

C) 270 kiloohnf

(b)

01.01.11

S rostouci teplotou odpor polovédi

A) klesa

B) roste

C) nengni se

(a)

01.01.12

Kondenzéator 100 nF je&ipojen k napti 230 V/50 Hz. Tée jim proud
A) 7,2 mA

B) 14,5 mA
C) 21,8 mA
€Y

01.01.13

Vybity kondenzéator C = 1 mF se nabiji ze zdrojesgtia]® V pres rezistor 1 kiloohfh Za jak dlouho se nabije
na6\v?

A) za3s

B) za2s

C) za 0,7 s

(c)

01.01.14

Kondenzator o kapaei,1 mF, nabity na 5 V se vybijtgs rezistor 100 kiloohtn Za jak dlouho se vybije na
napsti 2,5 V?

A)za3,3s

B)za7s

C)zal0s

(b)

01.01.15

Spinané zdroje pracuji na kmita

A 50 Hz

B stovek Hz

C desitek az stovek kHz

(©)

01.01.16

Hlavni vyhodou spinanych zdfoje

A) mensi zvikni vystupniho nafii

B) zjednoduSeni zapojeni

C) zmensSeni rozénd transformétoru

(c)

01.01.16

Tranzistor MOS ma oproti bipolarnimu tranzistoru

A) asi 10x ¥étSi vstupni odpor a mensi ztratovy vykon
B) témei nekonény vstupni odpor a&sSi prahové nafii

C) menSi vstupni odpor a menSi prahové&tiap



(b)

01.01.17

NPN tranzistor je zapojen jako zesilévan=12 V, zatz v kolektoru, emitor je spojen se zemi (Re = GJy ke
jeho ztratovy vykon maximalni?

A) UCE=0V

B) UCE=1V

C) UCE=6V

(c)

01.01.18

Obvod NE 555 obsahuje

A) oscilatorovy tranzistor a odbbvaci zesilova
B) oscilator, dli¢ kmito¢tu a koncovy stupe
C) komparator, obvod R-S a koncovy stipe
(©)

01.01.19

Obvod NE 555 se pouziva

A) jako astabilni multivibrator

B) jako monostabilni klopny obvod

C) jako astabilni i monostabilni obvod

(©)

01.01.20

Oscilator je obvod

A) se slabou zapornou &pou vazbou

B) se silnou zapornou &mou vazbou

Q) s kladnou z§tnou vazbou

(c)

01.01.21

Parita slouzi

A) ke komprimaci (zmen3eni) datovych soubor

B) k detekci a opravchyb @i pfrenosu
C) ke zrychleni fenosu

(b)

01.01.22

Mezni kmitaiet paralelniho RC obvodu R= 22 kilootir@= 100 nF je:
A) 32,5Hz

B) 72,3 Hz

C) 157 Hz

(b)

01.01.23

Paralelni rezonmi obvod ma fi rezonagnim kmitaitu:

A) maximalni impedanci

B) nulovou impedanci

C) velmi malou impedanci

(@)

01.01.24

Regulovana soustava s velkou hysterezi a velkymadofm zpozdnim
A) se da snadno zaregulovat

B) je nachylna k zakmimm a oscilacim

C) vyZaduje spojitou regulaci

(b)

01.01.25



Pozemni TV vysilée vysilaji na kmitétu:
A) desitek MHz
B) stovek MHz

C) jednotek GHz

(b)

01.01.26

Signal o kmitétu 3 GHz ma ve vakuu délku viny
A) 10 m

B) 1m

C) 10 cm

(©)

01.01.27

Jako vzorkovaci signal pro akusticky signal o matifm kmitatu 20 kHz pouzivame
A) kmitocet mensSi nez 10 kHz

B) kmitocet 20 kHz
C) kmitotet nad 40 kHz

(©)

01.01.28

U superhetu (fijiima¢ FM) je @ijimany kmitaset 99 MHz,kmit@et oscilatoru 109,7 MHz. Jaky je
mezifrekvegni kmitodet?

A) 455 kHz

B) 10,7 MHz

C) 208,7 MHz

(b)

01.01. 29.

Pasmo slysitelnosti lidského sluchu je:
A) 20 Hz — 16 kHz

B) 10 Hz - 12 kHz

C) 40 Hz — 30 kHz

(@)

01.01.30

Pro srozumitelny f@nosieci je zapotebi kmitaGitové pasmo (telefonni pasmo):
A) 200 Hz — 2 kHz

B) 300 Hz — 10 kHz

C) 300 Hz — 3400 Hz

(c)

01.01.31

Mezni kmitatet sériového RC obvodu R =10 kilootii= 100 nanofarad je:
A) 15,9 Hz

B) 159 Hz

C) 1,59 kHz

(b)

01.01.32

Mezni kmitaiet paralelniho RC obvodu R= 1 kiloohm C= 5 mikrefiirje:

A) 31 Hz

B) 314 Hz

C) 3,1 kHz

(a)

01.01.33

K realizaci dolni propusti f = 320 Hz a R = 50 kitomi pouzijeme kondenzator
A) 1nF

B) 10 nF



C) 100 nF
(b)

01.01.34
K realizaci dolni propusti f = 80 Hz a R = 100 kitoni pouZzijeme kondenzéator
A) 2nF

B) 20 nF
C) 200 nF
(b)

01.01.35

K realizaci horni propusti f = 3kHz a R = 10 kiloot pouzijeme kondenzator
A) 560 pF

B) 5,6 NF
C) 56 nF
(b)

01.01.36

Vybity kondenzator 100 mikrofarédse nabiji pes rezistor 3 kiloohmy. Za jak dlouho je nabijesed6
napajeciho nai

A) 0,3s
B) 09s
C) 3s
(b)

01.01.37

Vybity kondenzéator 10 nanofar&@e nabiji pes rezistor 10 kiloohin Za jak dlouho je nabije na 63 %
napajeciho nagi

A) 10 mikrosekund

B) 30 mikrosekund

C) 100 mikrosekund

()

01.01.38
Vybity kondenzator 100 mikrofaradse nabiji pes rezistor 50 kiloohmy. Za jak dlouho je nabije50a2%6
napajeciho nagi

A) 3,5s
B) 5s
C) 50s
(a)

@P1



